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OEM:Valvo Transistor OC122 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Oc 122
OC123

GERMANIUM = p-n-p = TRANSISTOREN
filr Schalteranwendungen

0Cc 122 aueh fir hochwertige NF-Verstiirker
0C 123 speziell filr Treiberstufen in Magnetapeichern

Mechaniache Daten:

Gehiluse: Metall, TO-T

Die Abschirmung & ist mit
dem Metallgehlinae leitend
verbunden.
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K daten:

uredaten oc_122  o0c_123
Kol lektor-Sperrspannung =Upg g = max, a2 50 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung _UEE y = max, 32 50 v

——

Eollektorstrom, Scheitelwert -Ip y = max, 2 A
Gesamtverlustleistung bei &5 = 45 o Piot = MAI, 200 mW
Sperrachichttemperatur LE] = HWAE, 80 G

Gleichestromverstirkung
bei <Upp = 6 V, =1, = 100 mA B - 180 160

Traneit-Frequenz
bei —UEE = 2 -;.r1 —.Ic = 100 mA fT - 1,3 1.5 MHz
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OEM:Valvo Transistor OC122 Datasheet
OC ]22 MICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Grenzwerte: (glltig bis By max) oc 122 oc 123
Hollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: =Upg p = max., 32 40 ¥
Eollektor=Emitter-Sperrapannung
bei +Ugp £ 0,5 V: Ve y = max, 32 50V
Emitter-Sperrapannung bei IC = 03 _UEB g = maz, 10 15 v
\._H,—'
Eollektorstrom: =Ip gy = mazx, 0,5 Al
Kellektorstrom, Scheitelwert: =Ip y = max, 2,0 A
Gesamtverlustleistung: Piot = max, 285 mW
Sperrachichttemperatur: ¥y = max, 90 oc
Lagerungatemperatur: g = mim, =55 o
Be = max, 75 °p
Wirmewiderstand:

WErmewidersatand zwisachen Sperrachicht wad Umgebung:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehduse:

Rip o 4 0,22 grd/mW
Rth G s 0,08 grd/mW
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1] Integrationszeit t_ . = max, 20 ma
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OEM:Valvo Transistor OC122 Datasheet

MICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN OC ]22
OC123

Kennwerte: (bei #; = 25 °C)

0¢C_122 oC_123

Kolléektor-Reatatrom )

bei -Ugg = 10 ¥V, Ig = O: N F— 20 (5100) pA
bei ~Upg = 24 ¥V, Ig = 0: -Icg g = 40 (£150) pA
bei ~Upp = 32 V, Ip = O: -legp =~ 50 (%as0) LA
EKEollektor-Emitter-Hestsatrom

bei ~Upcp=50V, +Ugp=1,5V: -Iop vy = 0,25 (52) mA
Emitter-Reststrom

bei -Ugg = 10 V, I = 0: “Igp o = 20 (5100) LA
bei -Ugg = 12 ¥V, I = 0: -lggg = 20 (5100) w4
KEollektor=Emitter=Restapannung

bei -Ip = 400 mA 1): = — as0 oV
Basisspannung

bei ~Ugp=2V, =Ip=100 mA: ~Ugg - 270 (3350) mv
Gleichatromverstirkung

bei =Ugp=6V, =Ig=100 mA: B = 180 (2 50) 180 (2 50)
Transit-Frequenz

bei =Upp=2V, -I.=100 mA: fp = 1,3 1,5 MHz
Innerer Leitwert

bei =Upp=2V, =l =100 mi: E = 4 m3

CE ' C : =

Basisbahnwiderstand

bei —UCE=2\'—| —Ic=1nﬂ mA : Tt = BO j¥]
Eollektorkapazitit

bei _UEE - ﬁ Y, IE - ﬂ: Eh't = 170 pr

1} fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
_IC = 440 ...h' —UCE =1V ‘l‘ht-
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